


























































专利名称(译) EL显示器件

公开(公告)号 US20010004190A1 公开(公告)日 2001-06-21

申请号 US09/735096 申请日 2000-12-11
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当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 NISHI TAKESHI
ISHIMARU NORIKO

发明人 NISHI, TAKESHI
ISHIMARU, NORIKO

IPC分类号 H05B33/26 H01L27/32 H01L51/52 H01J1/62 H01J63/04

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/3248 H01L51/5212 H01L51/5281 H01L51/5284 H01L51/529 H01L2251/5315

优先权 1999356732 1999-12-15 JP

其他公开文献 US6593691

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种EL显示装置和包括这种EL显示装置的电气设备，该EL显
示装置能够降低EL器件中阳极的平均薄膜电阻以及显示高清晰度的图
像。遮光金属膜109设置在阳极108上，以隐藏像素之间的间隙。因此，
降低了EL器件中阳极108的平均薄膜电阻。此外，可以防止来自像素之
间的间隙的光泄漏，从而导致高清晰度的图像显示。
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